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Bio:

Ing. Marian Varga PhD. (1981) Studoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v
Bratislave kde v roku 2013 v obore mikroelektronika s ocenenim obhgjil dizertaénu pracu
s nazvom ,Diamant v nanotechnologii“. PoCas doktorandského Studia sa podielal na
vzdelavani Studentov ako veduci Specialista diplomovych préac, Skolitel timovych projektov
a cviCiaci predmetov Fyzikalna elektronika latok a Vakuova technika a elektronika. V ramci
popularizacie vedy sa podielal na organizéacii/priprave podujati Skola vakuovej techniky,
Noc vyskumnika a medzinarodnej konferencie JVC13.

Vo svojej vedeckej kariére pokraCoval ako postdoktorand a neskér ako zamestnanec
na Fyzikalnom uUstave Ceskej akadémie vied v Prahe v skupine docenta A. Kromku.
V ramci zékladného a aplikovaného vyskumu sa primarne venuje priprave, modifikacii
a charakterizacii diamantovych tenkych vrstiev s presahom do interdisciplinarnych vednych
oborov ako napriklad fotonika a biotechnoldgia. Dosiahnuté vysledky aktivne prezentuje vo
forme konferenénych vysledkov a odbornych publikacii. Od zaciatku svojej vedeckej
kariéry, je autorom alebo spoluautorom 68 publikacii v recenzovanych €asopisoch s vySe
750 citdciami, 1 kapitoly v knihe a 1 UzZitkového vzoru.

Bol hlavnhym rieSitefom troch bilateralnych a jedného CZ narodného projektu v ramci
COST akcie MP1403. V priebehu poslednych rokov UspeSne nadviazal arozvinul
spolupracu s viacerymi renomovanymi pracoviskami ako napriklad Uni Wien, KIST, Tescan
a absolvoval aj niekolko kratkodobych vedeckych staZi v Juznej Korey, vo Svédsku,
v Australii alebo v Rakusku.

Je ¢lenom Americkej Chemickej spolo¢nosti (ACS) a Slovenskej Vakuovej Spolocnosti
(SVS). Je odbornym recenzentom viacerych renomovanych Casopisov ako napriklad
Nanoscale, ACS Applied Materials & Interfaces, Carbon, Applied Surface Science a iné.

V sucasnosti, ako uspesSny kandidat programu MoRePro s témou ,HeteroStruktury
TMD/diamant: Priprava, charakterizacia a aplikacia“ p6sobi ako vedecky pracovnik na
Elektrotechnickom Ustave SAV v oddeleni mikroelektroniky a senzoriky.
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Abstrakt:

Predmetom navrhovaného projektu je komplexnd experimentédlna Studia 2D&3D
heteroStruktir  reprezentovanych  dichalkogenidmi  prechodovych kovov (TMD)
a diamantom. Projekt sa hlavne zameriava na vyrobu a charakterizaciu
TMD/diamantovych heterosStruktdr v dvoch r6znych konfiguraciach, t. j. TMD na diamante
adiamant na TMD. Morfologické, chemické a optoelektronické vlastnosti a fyzikalne
procesy budu charakterizované rdéznymi konvenénymi a pokrocCilymi analytickymi
technikami. Dosiahnuté vysledky prispeju k zadkladnému pochopeniu mechanizmu rastu,
vzajomnej interakcie avlastnosti pripravenych TMD/diamantovych heteroStruktur.
SucCasne sa pripravia ja vybrané TMD/TMD heteroStruktury, aby sa porovnal rastovy
mechanizmus, ako aj vlastnosti s TMD/diamantovymi heteroStruktirami. Okrem toho sa
bude skumat aj vplyv internych (dopovanie, indukovany stres, lokalne defekty)
a externych (elektrické a magnetické pole, tlak a excitacia svetlom) modulacii na
vlastnosti TMD/diamantovej heteroStruktury. OCakava sa, ze na rozhrani av objeme
TMD/diamantovej heterostruktury bude mozné regulovat prechodové javy kov verzus
polovodi€¢, ladenie/zarovnanie zakazaného pasu, posuv Fermiho hladiny alebo
luminiscenciu.



